
















































专利名称(译) 具有双核铜化合物的OLED器件

公开(公告)号 US7462406 公开(公告)日 2008-12-09

申请号 US11/274468 申请日 2005-11-15

[标]申请(专利权)人(译) DEATON JOSEPHÇ
EISENBERG RICHARD小号

申请(专利权)人(译) DEATON JOSEPHÇ
EISENBERG RICHARD小号

当前申请(专利权)人(译) 全球OLED科技有限责任公司

[标]发明人 DEATON JOSEPH C
EISENBERG RICHARD S

发明人 DEATON, JOSEPH C.
EISENBERG, RICHARD S.

IPC分类号 H01L51/50

CPC分类号 C09K11/06 H01L51/009 H05B33/14 C09K2211/1014 C09K2211/188 H01L51/5016 H01L51/5096 
Y10S428/917

其他公开文献 US20070111026A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

OLED器件包括阳极，阴极和其间的发光层，该发光层含有由下式I表示
的化合物： 其中：每个A独立地选自N和P;每个E独立地选自N，P和As;
每个Z是独立地选自N，P和As的基团; 每个R是独立选择的取代基; 
an&#39;和R&#39;独立地选自H和取代基; 条件是两个取代基可以连接形
成环。
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